
M i U N ITRR Isl CE Ml 

Każdy z układów składa się z dwóoh Identycznych czte-
rostopniowych liczników zbudowanych z przsrzutników 
typu D. Zwiana s^anu wyjść QA t Qd dokonuje się wraz z 
narastającym zboczem sygnału CP/CLOCK POLSB/ przy wy-
sokim etanie wejśoia CE /CHIP ENABLE/ lub wraz z opa-
dającym zboczem sygnału CE przy niskim stanie wejścia 
CP. Wysoki poziom wejścia CLB /CLEAR/ zeruje licznik. 

Tabela stanów logicznych 

Wejścia Wyjścia 
CP CE CLR 

1 0 
zmiana stanu 

0 0 
zmiana stanu 

X 0 
X 0 

brak zmiany 
Stanu 0 0 
brak zmiany 
Stanu 

1 0 

X X 1 0 

- zbocze narastające 
- zbooee opadająoe 

x - dowolny stan 

MCY 74518N 
M C Y 64518N 
Dwukrotny licznik BCD 

MCY 74520N 
M C Y 64520N 
Dwukrotny czterobitowy 
licznik binarny 

Informacja wstępna 

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzeń 

1CP 1CE 1Qa 1QB 1QC 1QD 1CLR uSS 
hi n i Lu 0 LU in n r n r 
1CP 1CE 1Qa 1Qb 1Qc 1QD 1CLR uSS 

74518 74520 
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Parametry dopuszczalne 
/Uss = o V/ 

Oznaozenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaozenie Nazwa Jedn. min max 

UPD Napięcie zasilania V -0,5» +20 

Napięoie wejściowe y -0,5 °DD + °'5 
Prąd wejściowy mA -10 +10 

PD Hoo rozpraszana ffiW 500 

amb Temperatura otoczenia w czasie 
pracy 

HCT 74....U °c -40 +85 
HOT 64.,,.H °c 0 +70 

tstg Temperatura przeohowywania °c -55 +125 

Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartość Warunki pomiaru 
Oaaa-
ozanie JM swa Jedn. ' s.mt Elu 25°C 'amb sax 0 

or 
no 
M 

l1DD 
W min •az min typ max min max 

0 

or 
no 
M 

l1DD 
W 

IDI! ftrąd nasilania 
w stanie spo-
oijnku M 

5 
10 
20 

100 

0,04 
0,04 
0,04 
0,06 

5 
10 
20 

100 

150 
300 
600 

3000 

Oj5 
OjlO 
0;15 
0 ;20 

5 
10 
15 
20 

°IH Hapięoie wej-
ściowo w stanie 
wysokim ? 

3,5 
7 

11 

3,5 
7 

11 

3,5 
7 

11 

0,5!4,5 
1 
1 ,5 !1 3,5 

5 
10 
15 

"iL Naplęoie wej-
ściowa w stanie 
niskim V 

1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

0,5;4,5 
i ;9 
1,5;13,5 

5 
10 
15 

Prąd wejściowy VIA ±°> 1 +0,1 +1 0 ;18 18 

"oh Bapięcie wyj-
śoiow» w stanie 
wysokim 

y Ddd-0,05 0d3,-0,05 V n r a-0,05 5 ",10;1 5 

C0L Sapiecie wyj-
ściowe w staniu 
niskim 

V 0,05 0 0,05 0,05 °5DM> 5)1Q;1 5 

r0H Prąd wyjściowy 
w etanie wysokim 

Bi 
-0,64 
-2 

-0,51 
-1,6 

-1 
-3,2 

-0,36 
-1,15 

0 S5 
0,5 

4,6 
2,5 

5 
5 

-1,6 -1,3 -2,6 - 0 , 9 0 ;1 0 9 , 5 10 
-4,2 - 3 , 4 - 6,8 -2,4 0;1 5 1 3 , 5 15 

*0L Prąd wyjściowy 
w stanie niskim mA 

0,64 
1 , 6 

0 , 5 1 

1,3 
1 

2,6 
0,36 
0,9 

0 i 5 

0 J 1 0 

0 , 4 

0/5 
5 

10 
4 , 2 3,4 6,8 2,4 0;i5 4,5 15 

taalb Bin - -40°C dla MOT 64 i 0°C dla MOT 74 
*amb aai * +85°c dls "GY 64 '< +70°c alB *CY 74 
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Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/* a B b - +2?ŁC, tr = tf » 20 ns, CL» 50 p?, R_ = 200 k Q / 

Oznaczenie Basws Jedn. 
Wartość Warunki Oznaczenie Basws Jedn. 

min typ max %) [VJ 
tPLH 

tPHI 

Czas propagaoji zmiany sta-
nu z niskiego na wysoki 
C ł&s propagacji zmiany sta-
nu s wysokiego na niski 

CP — Q 

CP —- Q 

ns 

ns 

280 
115 
80 

560 
230 
160 

5 
10 
15 

tPLH 

tPHI 

Czas propagaoji zmiany sta-
nu z niskiego na wysoki 
C ł&s propagacji zmiany sta-
nu s wysokiego na niski 

CŁS — Q ns 
330 
130 
90 

650 
225 
170 

5 
10 
15 

''TLH 
tTHL 

Cess narastania zbocza sy-
gnału wyjściowego 
Czas opadania zbocza sy-
gnału wyjśoiowego 

ns 
100 
50 
40 

200 
100 
80 

5 
10 
15 

łW min Minimalna szerokość impulsu 
CP ns 

100 
50 
35 

200 
100 
70 

5 
10 
15 

łW min Minimalna szerokość impulsu 

cia ns 
125 
55 
40 

250 
110 
80 

5 
10 
15 

łW min Minimalna szerokość impulsu 

CB ns 
200 
100 
70 

400 
200 
140 

5 
10 
15 

V *f Czas narastania zbocza sy-
gnałów wejśoiowyoh 
Czas opadania zbooza sy-
gnałów wyjściowych 

CP, CB yis 
15 
5 
5 

5 
10 
15 

f 0 max Maksymalna częstotliwość 
sygnału serowego MHz 

1,5 
3 
4 

3 
6 
8 

5 
10 
15 

CI Pojemność wejściowa pP 5 7,5 

CP 

CE 

CIR 

a» 

O, 

0 ~L 1 ~L 
2 ~L 3 ~L 

4 n_ 5 ~L S 7 
~L 

e s 10 11 12 13 14 IS 16 17 ie 19 0 ~L 1 ~L 
2 ~L 3 ~L 

4 n_ 5 ~L S 7 
~L 

e s 

J _r J~ _n _r _n _r _r _r 
0, 

"1 
J _r J~ _n _r _n _r _r _r 

0, 0 1 2 3 4 5 & 7 s 9 0 1 2 3 4 5 s 7 > s 0, 0 1 4 5 s 9 0 1 4 5 > s 0, 

Ot a 9 2 3 Ot 0 1 • 2 3 4 5 s 7 a 9 A B C 0 E F 0 1 2 3 Ot 0 1 • 4 5 a 9 C 0 0 1 Ot Ot Ot 

* 1 

KCY 64518 
MC* 745.« 

HCY 44 520 
MCI 74520 

Za lo tnośc i c iasowe napięć wejściowych i wyjściowych l iczników 


